THE
IT‘EIIHEESABAT Samsung téze nesil prosessorlary i¢in 1 nm tehnologiya tstiinde
islap baslady

Samsung 1 nm tehnologiyasy l¢in topary resmi taydan doredip, 2 nm GAA arhitekturasy
bilen baglanysykly islerden sonky adim hokmiinde ise girisdi.

Sedaily nesirin maglumatlaryna gora, kompaniyanyn iginde bu taze tapgyr “yarymgegiriji
pudagynyn arzuwy” diyip atlandyrylyar. Seyle ciplerin kopciilikleyin 6niimgiligi dine 2029-
njy yylda baslanar.

1 nm tehnologiyasyna ge¢mek iicin yokary sanly aperturaly (high-NA EUV) taze nesil EUV-
litagrafiya enjamlary gerek bolar. Su wagta ¢enli Samsung bu enjamlary sargyt etdimi ya-da
yok, anyk belli dal.

Sol bir wagtyn 6ziinde basdesler hem islerini dowam etdiryarler. TSMC 2 nm ¢iplerine
sargytlary kabul edip baslady we 1,4 nm tehnologiyasy iistinde isleyar. Samsung bolsa 2 nm
test oniimgiliginde takmynan 30% gegerli kristallar gazandy — bu 3 nm bilen denesdirilende
has yokary, yone kamillik derejesine entek yetmedik.

Mundan 6n Samsung 1,4 nm tehnologiyasynyn tstiinde islemegi bes edip, iinsiini 2 nm-e
gonukdirmekgci bolup biljekdigi habar berlipdi. Indi bolsa has uly we arzuwly maksat — 1
nm-e Uns berilyar.

Hemmesi meyilnamalasdyrylysy yaly bolsa, korey kompaniyasy oran kici tranzistorlar
ugrunda yarysda one gecip biler.
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